Fuentes de alimentacion reguladas

Vline v

out

R,

Caracteristicas: —

. Vv -V
L oad regulation = ———F x 100%

Vi
: . V, -V
Lineregulation = —H—LL_x 100%
VLL
Ry = Vi = Ve
e

Reguladores paralelos— Diodo Zener
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Reguladores paralelos— Diodo Zener
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Reguladores paralelos— Diodo Zener
Regulacion meg orada




Regulador serie— Seguidor de zener
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Disipasion de potenciay eficiencia

Q Ver: Fuentes Reguladas - Especificaciones y
Disipacion de Potencia del Transistor de Paso
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 Disipacion de potencia en € transistor de paso
Po1 = Ve le

Ve = Vent - Vsal

lc =1, (corriente de carga)

O Potencia maxima
Vent =Vent .,

Il = I max

I:)leax = (Ventmax - Vsal) ILmax




Especificacionesdel transistor de paso

a Condiciones de carga normales

d ICmax > ILmaLx
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Disipadoresy transistores de potencia

O Encapsulados

CASE 1-07
TO-204AA
(TO-3)
CASE 221A
{TO-220AB)
] Resistenciatérmica
R, [°C/W]=DT/Pot
DI =T,-T,
I:quo'[aI = quc + chd + qua
T,= Ty + (Rye + Rga + Rgaa) POL
Calculo:

qua = (TJ = TA)/POt = quC_ chd




Disipadoresy transistores de potencia

4-40 Screw

(TJ) Junction Temperature >

Plain Washer

? HB JC Insulating Bushing
(Tc) Case Temperature ——» PD
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(Tg) Heatsink ——
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=] Heatsink
65A Threaded Side
(Ta) Ambient
Tamperatur& L Compression Washer
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Regulador con limitacion de corriente
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Limitacion de corriente de corte plegado (Foldback)

O Limitacion de corrientede corte plegado (Foldback)
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O Reguladoresfijos
O Serie 78X X

 Serie 79XX
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Regulador integrado con amplificador de corriente
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